
产品选择指南

600 V X系列

产品
VRRM

 MAX
IF(AVG) 

TJ = 150 °C
IFSM 

8.3 mS
QRR 

TJ = 25 °C
VF 

TJ = 25 °C
封装

LXA03T600 600 V 3 A 23 A 21 nC 2.5 V TO-220AC

LXA03B600 600 V 3 A 23 A 21 nC 2.5 V D2Pak

LXA04T600 600 V 4 A 30 A 21 nC 2.4 V TO-220AC

LXA04B600 600 V 4 A 30 A 21 nC 2.4 V D2Pak

LXA06T600 600 V 6 A 50 A 30 nC 2.3 V TO-220AC

LXA06B600 600 V 6 A 50 A 30 nC 2.3 V D2Pak

LXA08T600 600 V 8 A 60 A 31 nC 2.4 V TO-220AC

LXA08B600 600 V 8 A 60 A 31 nC 2.4 V D2Pak

LXA08FP600 600 V 8 A 60 A 31 nC 2.4 V TO-220FP

LXA10T600 600 V 6 A 70 A 36 nC 2.4 V TO-220AC

LXA10FP600 600 V 10 A 70 A 36 nC 2.4 V TO-220FP

LXA15T600 600 V 15 A 95 A 43 nC 2.5 V TO-220AC

LXA20T600 600 V 20 A 105 A 51 nC 2.5 V TO-220AC
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Qspeed H

开关损耗最低

Qspeed SiC替代型二极管（H系列）采用成本较低的硅技术，在开关频率>80 kHz时具有与昂

贵的SiC二极管相同的高开关性能。此外，所有H系列二极管均采用内部绝缘的方式封装，可

简化安装。

二极管恢复造成

MOSFET中的损耗

H系列从根本上 

消除了该损耗

与超快二极管相比，Q系列恢复

损耗更低、恢复波形更软。

软恢复意味着 

EMI更低

高软度比

Q系列二极管具有一个极低的QRR和极软的恢复特性，可提供业界领先的EMI性能。软度用来衡

量二极管恢复波形的“陡峭”程度，它与恢复电流幅值一起可对传导及辐射EMI产生较大的影

响。 

与H系列二极管一样，Q系列也采用内部绝缘封装，可使器件直接安装到散热片，而无需使用昂

贵的绝缘垫、弹性垫圈以及其他相关装配件。

具有成本效益的性能

无论是100 W设计还是2800 W设计，X系列二极管都是可以提升性能的高成本效益解决方案。使用

下方的选择指南可找到最适合您应用的二极管。例如，对于600 W设计，LXA06T600 (6 A)通常

比其它同类的6 A或8 A二极管具有更优良的性能。 
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Qspeed Q
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Qspeed Q-

85-265 VAC 180-265 VAC

LQA08TC600 / 600 - 900 W
LQA08TC600 / 700 - 1000 W

LQA05TC600 / 450 - 700 W

LQA03TC600 / 100 - 450 W
LQA05TC600 / 350 - 600 W

LQA03TC600 / 100 - 350 W

85-265 VAC 180-265 VAC

LXA20T600 / 1600 - 2200 W
LXA20T600 / 2000 - 2800 W

LXA15T600 / 1500 - 2000 W

LXA10T600 / 1200 - 1500 W

LXA08T600 / 900 - 1200 W

LXA06T600 / 600 - 900 W

LXA04T600 / 450 - 600 W

LXA03T600 / 100 - 450 W

LXA15T600 / 1200 - 1600 W

LXA10T600 / 900 - 1200 W

LXA08T600 / 700 - 900 W

LXA06T600 / 500 - 700 W

LXA04T600 / 350 - 500 W

LXA03T600 / 100 - 350 W

PI-6452-051011

600 V Q系列  

产品
VRRM

MAX
IF(AVG) 

TJ = 150 °C
IFSM 

8.3 mS
QRR 

TJ = 25 °C
软度

封装 
（隔离型）

LQA03TC600 600 V 3 A 30 A 5 nC 1.5 TO-220AC

LQA05TC600 600 V 5 A 50 A 6 nC 1.4 TO-220AC

LQA08TC600 600 V 8 A 80 A 7 nC 1.3 TO-220AC

600 V H系列

产品
VRRM

MAX
IF(AVG) 

TJ = 150 °C
VF 

TJ = 25 °C
VF 

TJ = 150 °C
IFSM 

8.3 mS
QRR 

TJ = 25 °C
QRR 

TJ = 125 °C
封装 

（隔离型）

QH03TZ600 600 V 3 A 2.50 V 2.10 V 30 A 5.9 nC 14.9 nC TO-220AC

QH05TZ600 600 V 5 A 2.55 V 2.15 V 50 A 7.1 nC 19.4 nC TO-220AC

QH08TZ600 600 V 8 A 2.56 V 2.20 V 80 A 8.8 nC 26 nC TO-220AC

QH12TZ600 600 V 12 A 2.63 V 2.30 V 80 A 9.8 nC 30.5 nC TO-220AC

85-265 VAC 180-265 VAC

QH12TZ600 / 1000 - 1500 W

QH08TZ600 / 700 - 1000 W

QH05TZ600 / 450 - 700 W

QH03TZ600 / 100 - 450 W

QH12TZ600 / 900 - 1300 W

QH08TZ600 / 600 - 900 W

QH05TZ600 / 350 - 600 W

QH03TZ600 / 100 - 350 W
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600 V X系列（双二极管）

产品
VRRM

MAX
IF(AVG) 

TJ = 150 °C
IFSM 

8.3 mS
QRR 

TJ = 25 °C
VF 

TJ = 25 °C
封装

LXA08T600C 600 V 4 A 30 A 21 nC 2.4 TO-220AB

LXA12T600C 600 V 6 A 50 A 30 nC 2.3 TO-220AB

LXA16T600C 600 V 8 A 60 A 31 nC 2.4 TO-220AB

共阴极二极管

X系列二极管采用共阴极配置，可使设计师降低设计成本，同时仍能实现顶级性能。就像X系列

单二极管一样，这些二极管具有极低的QRR，可降低升压MOSFET中的功耗。通过将两个二极管

封装在一起，这些二极管可达到近乎完美的匹配，因此也可并联使用。  

通过下方简单的选择指南可帮助您选择到最适合您应用的二极管。

注：所列参数为对应每个二极管的额定值。

可降低制造成本

相对于装配两个二极管，装配一个二极管可节省装配件并缩短工时，从而大幅降低制造成本。

PI-6352a-012511
PI-6352b-012611

600 V共阴极X系列二极管用于交错并联或无桥式设计，可缩小空间

并降低成本

85-265 VAC 180-265 VAC

LXA16T600C / 800 - 1200 W
LXA16T600C / 1000 - 1600 W

LXA12T600C / 600 - 1200 W

LXA08T600C / 400 - 800 W
LXA12T600C / 500 - 800 W

LXA08T600C / 400 - 600 W

300 V Q系列非常适合于高效率输出整流管和升压二极管应用 

额定电压300 V的Q系列二极管可提供比600 V Qspeed二极管更低的正向电压，同时维持低反向

恢复电荷和软恢复特性。这使得300 V Qspeed二极管非常适合要求具有低开关损耗、不使用缓

冲吸收电路、降低二极管的峰值电压应力和改进EMI性能的输出整流管应用。这种器件还可作为

DC输入CCM升压应用的升压二极管，以提供低反向恢复损耗并提升效率。

300 V Q系列（单二极管）

产品
VRRM

MAX
IF(AVG) 

TJ = 150 °C
VF 

TJ = 25 °C
VF 

TJ = 150 °C
IFSM 

8.3 mS
QRR 

TJ = 25 °C
QRR 

TJ = 125 °C
封装

LQA06T300 300 V 6 A 1.60 V 1.34 V 37 A 9 nC 27 nC TO-220AC

LQA10T300 300 V 10 A 1.58 V 1.36 V 80 A 10 nC 38 nC TO-220AC

LQA16T300 300 V 16 A 1.60 V 1.40 V 100 A 12 nC 44 nC TO-220AC

LQA30T300 300 V 30 A 1.66 V 1.45 V 200 A 13 nC 53 nC TO-220AC

300 V Q系列（共阴极）

产品
VRRM

MAX
IF(AVG) 

TJ = 150 °C
VF 

TJ = 25 °C
VF 

TJ = 150 °C
IFSM 

8.3 mS
QRR 

TJ = 25 °C
QRR 

TJ = 125 °C
封装

LQA12T300C 300 V 6 A 1.60 V 1.34 V 37 A 8.5 nC 27 nC TO-220AB

LQA20T300C 300 V 10 A 1.58 V 1.36 V 80 A 10 nC 38 nC TO-220AB

LQA20B300C 300 V 10 A 1.58 V 1.36 V 80 A 10 nC 38 nC D2PAK

LQA30A300C 300 V 15 A 1.60 V 1.40 V 100 A 12 nC 47 nC TO-247

LQA32T300C 300 V 16 A 1.60 V 1.40 V 100 A 12 nC 44 nC TO-220AB

LQA60A300C 300 V 30 A 1.66 V 1.45 V 200 A 13 nC 53 nC TO-247

PI-6349a-110211

300 V
Q-Series

300 V
Q-Series


